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FAP系列雪崩管专用高压电源模块

特点：
：工作温度高: 最高（环境-55℃～+125℃，外壳温度高达

+145℃）。

：输出电压高并连续可调(0～±200V, 0～±400V, 0～±600V)

：输出电流大(0～±200V:30mA, 0～±400V:15mA, 0～

±600V:10mA)

：输出纹波系数小(小于 0.01%)

：温度稳定性高:低于40PPM/℃

：时漂系数小:小于 0.01%/h

：转换效率高（典型 80﹪）

：输入范围选择多(+5V,+12V,+15V,+24V,+28V)

：密封金属灌封（耐冲击和潮湿环境，电磁辐射防护）

：体积小（L：33.0×W：22.0×H：7.8MM.）

：集成 LC电磁干扰滤波

：145℃（外壳）提供额定功率无减额.

描述：

FAP系列是我公司专门为雪崩管二极管设计研发的高压电源，电源参数可以满足各种型号雪崩管的使用，

纹波可做到小于 0.01%，具有温漂、时漂达到 0.01%，转换效率大于 75%，体积小，便于安装等特点。负载

雪崩管主要使用在激光的接受上，激光发射的接受器，应用非常广泛，比如激光测距仪，军工的瞄准器，以

及一些医疗器械。

FAP系列考虑了便携性,体积小到只有（L：33.0×W：22.0×H：8.5MM.）,为便携的设备节约了空间. 经过

简约设计,静态工作电流只有 10mA,负载转换效率高达 80﹪,适合便携设备的电池供电特性.考虑到了它工作环

境的恶劣,它可耐高温，耐冲击，耐潮湿.可在最高 125℃的环境温度下可靠的工作, 耐震动达到了频率：20
至 50Hz/50Hz 至 2KHz 增幅/速率：0.5mm/10g.耐冲击达到了每幅冲击三次, 尖峰速率：100g, 持续时间：6
毫秒.

FAP 系列有五种输入范围的选择,给出的额定电压只是它工作的中心值，当输入电压等于额定输入电压

时，电源的转换效率最高，偏离额定值时模块也能很好的工作，只是转换效率稍低。考虑到它的供电电源可

能不是很稳，它容许的输入波动很大。+5V（ 4.5～9V）, +12V（ 7.5～15V）， +15V（ 10～20V）, +24V
（15～30V） , +28V（ 18～36V）。.在整个工作温度范围内和满载空载变换条件下，并在输入电压在最低到

最高波动时，输出电压波动在 0.3V以内。

FAP系列的输出高压可以从零到最高连续可调，有电压控制型和电阻控制型两种。电压控制型的控制电

压地和输入地是连通的.控制端（ADJ）加的控制电压范围是 0～5.0V时, 输出高压随控制电压线性变化,控制

电压为 0V时输出高压最低,控制电压为 5.0V时输出高压达到它的最高值,控制电压高于 5.0V时输出电压还随

控制电压线性变化,但是它的性能和可靠性会急剧下降，所以不要使控制电压高于 5.5V。

FAP系列电阻控制型的控制电阻接在控制端（ADJ）和输入地之间，输出高压随控制电阻的增大而增大，，
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但不是线性的，控制电阻越大，高压随它变化越平缓，当控制电阻无穷大时，即控制端悬空时，输出高压达

到它的最大值。一般使用时接一个 200K的可调电阻即可。电阻控制型也可用电压控制输出高压，先在控制

端串一个电阻，然后加控制电压，串的电阻越大，最低输出高压越高！控制电压范围是 0～5.0V时, 输出高

压随控制电压线性变化,控制电压为 0V时输出高压最低,控制电压为 5.0V时输出高压达到它的最高值,控制电

压高于 5.0V时输出电压还随控制电压线性变化,但是它的性能和可靠性会急剧下降，所以不要使控制电压高

于 5.5V。它和电压控制型的区别是它的最低输出高压可以自己调节，这样可以增大调节的精度。

FAP系列是专为轻负载应用的情况而设计的，它在 1.2W输出的情况下效率高达 75﹪，5W输出的情况

下效率高达 85﹪，为了追求轻载高效率，所以电路的输入范围不像其它系列是 3倍高低比，降为 2倍高低比。

FAP系列由于采用了高频工作频率，提供了很好的滤波条件。在不加任何滤波条件下，它的输出电压纹

波小于 100mV。在整个温度范围内，频率的温度稳定性为±1%.

FAP系列高压电源模块内含 LC网络,可有效地减少输入电流波动和输出电压波动.

FAP 系列的所有元器件百分之百的都严格按照企业标准和国军标进行了入厂检验。成品出厂前都在

+50 ℃ （民品级），+ 85℃（工业级），+125℃（军品级）的环境里满载工作 8小时来充分暴露生产过程中

对元器件的损害。以此来保证产品的可靠性

产品选择
FA P 6 P 2 4 R 1 - - J

系列代码 级别和工作温度范围

FAP高压模块系列 C----------------民品级 0℃ to +50℃

输出最高高压 I-----------------工业级 -20℃ to + 85℃

2-----------(0 to ±200V) J-----------------军品级 -55℃ to +125℃

4-----------(0 to ±400V)

6-----------(0 to ±600V)

输出极性

P – 正 N – 负

最佳输入工作电压

05------------（4.5 to 9V）

12--------------(7.5 to 15V ) 内部工艺和封装代码

15--------------(10 to 20V) 1-----------1型外壳和工艺

24--------------(15 to 30V )

28--------------(18 to 36V)

控制方式 -

ФR------电阻和电压双控制 V---------电压控制

主要技术参数
（一） 工作温度：-55℃～+125℃ 。最高壳温： +145℃。

（二） 输入电压：4.5～9V, 7.5～15V， 10～20V，15～30V, 18～36V

（三） 输出电压电流： 0～±200V:30mA, 0～±400V:15mA, 0～±600V:10mA

（四） 转换效率：75﹪～85﹪



X I ’ A N VAW FAP Ser ies
ELECTRONICS CO., LTD High voltage power supply of the avalanche diode

第 3页

（五） 输出纹波系数:小于 0.01%

（六） 时漂系数:小于 0.01%/h

（七） 温度稳定性：低于40PPM/0 C，典型20PPM/0 C。

（八） 线性调整率：0.1%(10%线性变化)。

（九） 负载调整率：0.05(50%负载变化)。%。

（十） 抗震性：25G，0~300Hz。

（十一） 静态功耗：小于 0.1W。

（十二） 输出功率：6W

（十三） 机械尺寸：(1)L:33.0MM × W:22.0MM × H:7.8MM

使用要求：

模块由于适合轻载和效率高，可以不用加散热器，但是从热可靠的角度来说，温度每低 8℃，寿命延长一

倍，所以在有条件的情况下电源外壳的热量能散热就散掉，保证模块外壳的温度和环境温度的温差尽量小。模

块的输入和输出是共地的,但是和外壳之间是隔离的，为了减少开关尖峰和辐射,在使用时要把它与输入地连接,
这样电源更稳定和纹波更小.这是就要注意外壳和印刷电路板上的导线之间绝缘 !

在把模块安装在印刷电路板上时,要把外壳的四个安装焊片焊在印刷电路上,以加强抗震性能!仅仅依靠四

个引脚固定在强的震动条件下会对电源造成损坏!

外形示意：

注：1.插针及针距间尺寸公差为±0.1mm；

2.外形尺寸公差为±0.2mm；
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引脚定义：

引脚号 引脚定义

1 输入负(IN-)
2 输入正(IN+)
3 输出高压（HV）
6 控制端(ADJ)

（产品性能和可靠性不断改进，资料随之不断更新，恕不另行通知）
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